?\‘\OTOI’ ®

@B SIRIUS® e
“ powered by €LiN ELIN
ELNSM60M-HC-HV Serisi

MBB HC
MONOKRISTALIN
PV MODUL 3
360-375W

Sirius 166M Serisi

Elin, 166 mm silikon waferla, multi busbar ve Halfcell
teknolojisini birlestirerek yiiksek verimli modiil serisini yeniden
tanimladi. Sirius 166M modeliyle, teknolojiyi etkili bir sekilde

birlestirerek modiil verimliligini ve gii¢ ¢ikisini son derece
gelistirdi.

OZELLIKLER URETIM TESISi SERTiIFIKALARI

I/?b ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SO 45001: 2018,
Daha cok uyum, daha Fazla giic. 2> 1SO 27001:2013, 1SO 10002:2004
TSEN 61215, TSEN 61730

% Golgeleme etkisini minimize ederek
daha az gii¢ kaybu.
I IEC61215,1EC 61730, IEC 62804 (PID FREE)

'~ UL 61730-1, UL 61730-2
Dusuk 1sinimla rekabet eden performans.
GARANTI

N L . w Uriin Garantisi @ Lineer Performans
Ticari 6lcekli projeler icin ideal se¢im, bakim Garantisi
maliyetlerini azaltarak yatirim getirisini 100%

artirir.

Zorlu ortam kosullari:
» Kum, asit ve alkali, dolu taslari
e 2400 pa riizgar yiki ve 5400 pa kar yik( dayanimi.

URUN SERTIFIKALARI

100%
R D
FREE

Ek lineer performans garantisi

» Optimize edilmis seri Gretim sireci ve malzeme
kontroli ile miikemmel Anti-PID performans.
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ELNSM60M-HC-HV Serisi

ELEKTRIKSEL SPESIFiIKASYONLAR I||||||||I||||||||||I||||||||I||

Modiil Tipi 360 W 365W 370 W 375W ||IIIIIIII|IIIIIIII|IIIIIIIIII|I
(AT
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT |||||||||||||||||||||||||||||I||
STC Maksimum Gi¢ (Pmp) 360 270.3 365 2742 370 276.2 375 281.2 N
Acik Devre Gerilimi (Voc) 41.2 38.38 414 38.56 41.6 38.75 41.8 38.9 E
Kisa Devre Akimi (Isc) 11.16  9.02 11.26 9.1 1134 9.16 11.41 9.22
Maksimum Gig Gerilimi (Vmp) 34.2 31.68 344 31.84 346 31.9 3438 32.19
Maksimum Gi¢ Akimi (Imp) 10.53 853 10.62 8.6 10.70 865 10.78 8.73
STC Modl Verimi (nm) 19.76 20.04 20.31 20.59 ||||||||||I|||||||||||||||||||I|
. (I
Gii¢ Toleransi (0,+4.99) LA
Maksimum Sistem Gerilimi 1500 VDC 103822
Maksimum Seri Sigorta Degeri 20A
* Ol¢iim Toleransi +/- 3%
STC: Isinim 1000 W/m? Hiicre Sicakligi 25°C AM=1.5; 3
NOCT: Istnim 800W / m2, Ortam Sicakligi 20 ° C, AM = 1.5, Riizgar Hizi Tm /s soost ‘“D o
) |
. . = J1 gt
SICAKLIK KARATERISTIKLERI EEE
Pmax Sicaklik Katsayisi -0.36 %/°C 7 ()
Voc Sicaklik Katsayisi -0.28 %/°C
Isc Sicaklik Katsayisi +0.05 %/°C e e
isletme Sicaklig -40~+85°C lx —
Nominal Calisma Hiicre Sicakligi (NOCT) 45+2°C - (/ \> .
98812 B 1
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Section B-B

MEKANIiIK SPESIiFIKASYONLAR 1 -V EGRIiSI

Dis Boyutlar 1755x 1038 x 35 mm 1 :
Adirlik 19.5 kg Cells temp. = 25 °C
12r Incident Irrad. = 1000 W/m? 1
Solar Hicreler PERC Mono Kristal 166 x 83 mm (120 adet) o e s -
An Cam 3.2 mm AR kaplamali tamperli cam, low iron or Incident Irrad. < 800 Wi 1
Cergeve Anodized Aleminyum Alasim = sf R
S Incident Irrad. = 600 W/m?
Baglanti Kutusu 1P68,3 diyotlu - MC4 Uyumlu 5 of e . i
Cikis Kablolari 4.0 mmz, 350 mm - 1200 mm Incident Irrad. = 400 W/m?
o 4 ,
Mekanik Dayanim On Taraf 5400Pa/ Arka Taraf 2400Pa ncident Inad. = 200 Wi
oF i
*Cikis kablo uzunluklari siparis asamasinda belirtilmelidir. \
CD 1‘0 2‘0 3‘0 40 50
Voltage [V]
12
PAKETLEME S ]
Dis Boyutlar 1755 x 1038 x 35 mm
Konteyner 20'GP 40'HQ 8 1
Bir paletteki adet sayisi 31 31 % ol )
Bir konteynerdeki palet sayisi 12 24 3 Incident Irrad. = 1000 W/m?
Bir konteynerdeki adet sayisi 372 744 I ol tomn 356 |
—— Cells temp. = 40 °C
—— Cells temp. = 55 °C
2~ —— Cells temp. = 70 °C 1
1‘0 20 30 40 50

Voltage [V]
ELIN A.S. katalogdaki teknik ézellikler ve tasarim verilerini énceden bildirimde bulunmaksizin degistirme hakkini sakli tutar.
Tiirk Mahdir.
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